Verwendung: Germanium-pnp-Hochfre-
GF 130 uenztransistor fiir 10,7-MHz-ZF-Verstarker,
Essicge Umgebungstemperatur i/a bis

+65°

Abmessungen: Bauform A 4/15 — 4 b,
TGL 11 811
Masse = 06 g
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Zuléssige Hochstwerte
flr 2 = 45°C
-Uceo = 25V
-UeBo = 0,5V
-Ucer 20V
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Kennwerte fiir #a = 25°C -5 grd Warmewiderstand Rin = 0,6 :1’34

Min Typ Max MeBbedingungen

Reststrome
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Gleichstromverstérkung

B 40 | <UCE = 6V, -lc = 1 mA




Min i Typ Max MeBbedingungen
Vierpolparameter in Emitterschaltung
Oile 1,4 mS
bite 1 mS
Cile " 16 pE e
-C12e 06 p U - 14 p L = . g -~
| yote | | 20 mS { "UCE =6V, -lc = 1 mA, f= 10 MHz
g22e 34 uS
bzze 245 uS
C22e 3,9 pF
Ubertragungsgewinn
Vie 27,5 dB | -UCE = 6 V, -Ic = 1 mA, 1 = 10 MHz

(siehe MeBschaltung)

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

Funktionsschaltbild zur

.
-Uce

-Ic

Bei 10 MHz
&6V

1mA

wird der Ubertragungsgewinn
nach folgender Beziehung
ausgewertet

Ua|2 Ry
Vie = 4 | Uo | Ra
Rg = 80 Ohm
Ra 7 kOhm
Ug = 5mV

Cn = Moutralisation fiir -Ci2e

Bestimmung des

Transistor GF 130

Ubertragungsgewiniies




Mittlere Kennlinien flir #a = 25°C
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Vierpolparameter als Funktion vom Kollektorstrom und Kellektorspannung
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Vierpelparameter als Funktion vom Kollektorstrom und Kollektorspannung

y2ie = f (-lc)
Uce =6V, f =10 MHz

5 =
.f ya
f B’
afﬂ? .f‘
S %
==
L]
S°F
R |
'Dfa* 5 10°
'“rC (mA) —=
Eumr:f::m.azf{-lr:}

-Uce = 6 V, f = 10 MHz

f3ss
10° A o'}
! 3
?-__ 5 5 ‘:
© — 3
48 = >
o, €22e
10 10°
107 5 10°
".Irc fmA]—"-

y2ie| = f (-Uce)
-lc = 1 mA, f = 10 MHz

5
#
. T
G 0
£
=
= .i
L I
10° S
“eE vl =
Ay c22e = f (=Uce)
g22e '

= &
o . =
- ry

oy

-le = 1 mA, f = 10 MHz

Coze

-

I
922

5 107
-UcEfyj —



